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摘 要

本研究主要探討異質接面太陽能電池的結構，即是在單多晶矽晶圓基板的正反面沉積非晶矽薄膜而形成異質接面太陽能電

池。此結構結合了單晶矽太陽能電池的高穩定性及高效率和非晶矽太陽能電池的高吸光率的優點；在製程方面較容易、且

在較低溫的環境下製作以及製程所需時間較短，達到較低成本的效果。我們是利用Silvaco公司的TCAD模擬軟體探討以n型

單晶矽為基板的異質接面太陽能電池中的非晶矽材料及接面處的參數對於其輸出效率的影響。然後，優化其中的參數，以

達到最高效率的異質接面太陽能電池。
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